
Navrzeny model schottky diody pro mereni proudu ve velikem dynamickem rozsahu: (dosahuje lepsi jak
2% presnosti)

pouze prechod kov-polovodic (vychazi se z tohoto vztahu - teplotne zavisly PN prechod), koncentrace
intrinzickych nosicu se meni jen v polovodici, proto je vztah T 3 exp Wg0

kT pod odmocninou, u std. PN
odmocnina neni:
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se zapocitanym seriovym teplotne zavislym odporem:
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ID . . .proud diodou (A)
U . . .napeti na merene diode (prechod + Rs0

UD . . .napeti na prechodu kov-polovodic ne na seriovem spojeni prechodu a Rs0 (A)
Rs0 . . . seriovy odpor pri T0 (298K)
α . . . koeficient teplotni zavislosti Rs0

T . . . termodynamicka teplota (K)
Wg0 . . . sirka zakazaneho pasu (J)
C . . . konstanta schottky prechodu (“fitter”)
k . . . Boltzmannova konstanta 1.380658E-23 J/K
m . . . štelovaci konstanta modelu schottky prechodu approx. 0.98
UD . . .napeti na schottky prechodu
q . . . naboj elektronu 1.602E-19 C

Hodnoty pro IRF 30bq015 schottky:
Rs0 = 0.0152Ω (298K)
α = 0.0045K−1

Wg0 = 1.27eV
C = 150000A
m = 0.98

Zaver: nehezka transcendenti fce :-(, PIC se asi pěkně zapot́ı, neboť neexistuje inverzni fce...
ale, nebojme se slozitych fci - daji se efektivne aproximovat (point-to-point linearni fci) treba v 50

bodech, takze treba tuhle hruzu
√

T 3 exp Wg0
kT nebudeme pocitat porad dokola a tak je to s ostatnimi fcemi,

daji se take aproximovat.
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